Solutions * Cours

1 Polarisation destransistors a effet de champ

GS0

Déerminer le point de fonctionnement du montage sachant que :

2
On admettraque 1, = IDSS(l- \\//GSJ :

|Dss:4mA V(ﬁ)ZZV
Rp = 4,7 kW Rs=1kW
Rz=5MW E=-10V.

2 Polarisation destransistors a effet de champ

Sachant que Ipss=5 MA, Veg =-2V, déerminer le point de
fonctionnement du montage s :

d Rs=100W

b) Rs=1KkW.

Déerminer lavaeur de Rs pour avoir Ip = 2 mA.

3 Régulateur de courant drain

Déerminer le point de fonctionnement du montage § on impose
VGSZ—Z V.

On donne :

Vpp =30V Rs =10 MW
Rpo =8,2 kW Rs=10 kW
R, =33 MW R, = 15 kW.

4 Transstor aeffet de champ

E Fare le sthéma équivdent & cdculer le gan en
Rp tenson du montage.
R, Méme question sans le condensateur de découplage
sur larésistance de source.
On donne :
s=2mAN
R | [Rs == Rp=33kwW Rs=1kW

Rs=1MW Ro =1 kW.
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5 Transistor aeffet de champ

7 Amplificateur mixte

| R%Jr
r, [ %
R, | Re
-

Solutions *

Dé&ermingr le point de fonctionnement du
montage.

Fare le schéma équivdent et cdculer le gan en
tenson du montage.

On donne :

E=15V.

Rp = 1,8 kW Rs= 270 kW
Rs =10 MW Ry = 100 kW
Ipss=12mA, Vep =—4V

Au point de fonctionnement :

s=2,1 mA/V (2100 puS).

Fare le schéma équivdent e cadculer le gan en
tenson du montage.
Déerminer les impédances d’ entrée et de sortie du

montage.

On donne :

s=4mAN ;

hp1 =b =200 ; hyy =1 kW

Rp =1 kW Rs= 3,3 kW
Rg=2 MW Ry =1 kW.

Cdculer le gan en tensgon du montage.
Déterminer lesimpédances d entrée et de sortie.

On donne :

E=15V; s=25mA/N

b =150 Rs=330 W
R: =10 kW R, = 20 kW
Rc=5kW Re =5 kW.

Retour au menu =*
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